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Задача. Методом вакуумного напыления приготовить MIM-структуры (Металл-
Изолятор-Металл). Для получения слоя изолятора использовать процесс элек-
трохимического или термического окисления. Исследовать электрические
характеристики приготовленной структуры при температурах T = 1.3÷ 300 K.

• приготовить асимметричную MIM-структуру путем термического окисления
танталовой фольги и вакуумного напыления на нее металлического слоя.

• приготовить симметричнуюMIM-структуру путем химического окисления алю-
миния и вакуумного напыления на нее металлического слоя.

• Исследовать воль-амперные характеристики изготовленных туннельных струк-
тур при температуре жидкого гелия.

• Сравнить полученные результаты с теоретическими моделями.
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Предварительная подготовка: Проработать учебные задания и методички:
• Программирование на LabVIEW: управление и сбор данных в эксперименте.
• О записи результатов измерений в файл данных.
• Обсчет результатов с помощью пакета GnuPlot.
• Написание отчета на языке LaTex.

Дополнительная подготовка.

• Инструктаж и обучение работе с жидким гелием.
• Инструктаж по работе с напылительной установкой ВУП-5.
• Инструктаж по работе с трубчатой печью.
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